sayisal elektronik

| SAYISAL
'SALINIM
URETECLERI

En ¢ok kullanilan sayisal sali-
nim lrete¢ devrelerinden biri
Sekil 1'de gbsterilmigtir. 1 ve
2 numarali VEDEGIL gegitleri
alisilagelmis bir iki durakl:
(bistable) olusturacak bigimde
baglanmigstir. DiFer iki VEDEGIL
ge¢idi, sigag¢ ve diyotlar ise
duraksiz (astable) olarak gali-
gacak bigimde baglanmisgtir.

Devrenin caligma ilkesini anla-
mak igin 2 numarali VEDEGIL ¢i-

“ kiginin Yiksek oldufunu varsa-
yalim. DI kesimde; C2 iizerinde-

" ki gerilim, D2 diyodunun iletim
gerilimine egit dururken Cl ise
3 numarali ge¢idin egik degeri-
ne dogru yliklenmektedir. Bu
yiklenme igi, eger TTM (Tran-
zistor-Tranzistor Manti§i) ge-
¢itleri kullaniliyorsa giris
tranzistorunun Rj taban diren-
ci lizerinden, DTM (Diyot-Tran-

. zistor Mantigi) gegitleri du-
rumunda Rg ilzerinden gergekles-
mektedir (Sekil 2). Cl siaci-
nin dolmasiyla 3 sayili VEDEGIL

i ¢ikigi Algak olup 1 numarali

" VEDEGIL ¢ikisinin Algaktan Yiik-
se§e gegmesini saglar. Bu gecgi-
gin tamamlandi§i anda 1 in gi-
kisi 2 sayili VEDEGIL ¢ikisini
Alcak yapmig, bu da 3 sayili
VEDEGIL ¢ikisini yeniden Yiik-
seltmigtir. Bdylece 3 sayili
ge¢it ¢ikisi sadece bu gecgici
durum sirasinda Algak olur (Se-
kil 3).

Her iki siacin da dolup, sali-

nim lretecinin kilitlenmesi ola-
s1li1§1 vardir. Bunu Onlemek igin
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Sekil 4.
a) Sigaglardan birini elle top- Siklik (freguency)

b)

c)

raklayarak saliniga baglatmak.

Bir ek geg¢it ekleyerek Sekil
4'deki devreyi kurmak, boy-
lece her iki ¢ikig da Yiksek
oldugunda eksiye giden bir
baglatma vurugunu 5 sayili
ge¢it araciligiyla elde et-
mek olanagi vardair.

Dalga bakigimi (simetrisi)
6nemli degilse farkli tiir
si1ga¢lar ve diyotlar segerek
de kilitlenme sorunu ¢dzilile-
bilir.

Belirlenmesi

Sigaglarin egit alindigi bir
TTM devresi de alinirsa asagi-
daki tanimlar yapilabilir.

Sekil 2'deki direng

Gegitin egik gerilimi

°o°

A: DI ve D2 diyotiarinin &n-
gerilimleri

Sekil 2'deki T1 tranzis-
torunun taban-yayici eklem
gerilimi
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Bu tanimlardan yararlanarak
iMHz'e kadar salinim {ireteg-
lerinin sigag¢larmin dolma sili—
resi

V =¥ -V
RC log vcc L L
cc

t =
“Vn -Vt

olarak bulunur. Tim dénem (pe-
ziod) igin T=2t dir.

Geligtirilmig Salinim
lireteci

Algak sikliklarda, gerekli si-
gaglarin g¢ok biliylik boyutta ol-
masi, yanlis baglatma vurusgla-
rina engel olmak igin Sekil A’
deki R, Cp slizgecinin gerekli
olmasi gibi sakincalar nedeniy-
le temel salinim liretecinin ge-

ligtirilmesi gerekmektedir. Bu
sakincalar
a) Zamanlama gegitlerine tran-

zistorlu tamponlar ekliyerek,
1 ile 3, 2 ile U sayili ge-
¢itler arasina direngler yer-
legtirerek,

Sigaglara kosut (paralel) di-
rengler yardimiyla giderile-
bilir, {liglinci segenek en ko-
lay elde edilebilecek olan-

b)

c)

dir. Bu durumda; .
Rl

.
R1 + R,
\'A

v

T1 IL + R1

ise
v v L v
t =R'C log vcc-%']_. _[;,1
cc T1 't

olur. Eklenen direncin °° ,

3,9 KR olmasi durumlarinda,
standart TTM, algak gligli TTM

ye DTM ig¢in Sekil S'de verilen
bilgiler tasarim ig¢in gerekli

on degeri saglamaktadir.

10Kft,

Sekil 6 ve 7'de ayni temelden
yola g¢ikarak elde edilen iki
salinim lireteci g6riilmektedir.
Birincisinde devre &Felerinin
azligi; ikincisinde ise biri di-
gerinin iki kati siklikta gikig
veren iki salinim ucu olmasi
dikkat ¢ekmektedir.

(Electronic Engineering
Kasim 1972)
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